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Ta invencibn se refiere a un elemento semi-
conductor con un cierre de metal-resina sintética,
que se compone de una carcasa de metal abierta en un
lado y un relleno de resina sintética que estd cola-

5 da en el lado abierto de la carcasa de metal.



Debido a los coeficientes de dilatacidn tér
mica tan distintos entre el mebtal y la resina sinté-
tica se forman en los elementos de construccidn semi-
conductores de esta clase, bajo los cambios de tempe-

5. ratura, frecuentemente grietas en los lugares de con-
tacto entre el metal y la resina sintética. A través
de estas grietas entran materias extraflas, especinl-
mente vapor de agua, al interior de los elementos semi-
conductores y perjudican sus propiedades de funcione-
10. miento.

BEste defecto se podria ahora intentar de evi
tar empleando como masa de cierre, en lugar de la re-
sina sintéties, un material con coeficiente de dilata
cidn térmica mis favorable, por ejemplo cristal. Pero

15. justemente mediante el empleo de la resina sintétics
en lugar de cristal se quieren evitar los elevados gas
tos de fabricacién'ae las ejecuciones anteriores con
cierre de metal-cristal. A

La invencién tiene por lo tanto el cometido

20. de desarrollar un elemento de consbtruccidn gsemi-conduc
tor de la clase mencionada al principio de manera que
contra las variaciones de temperatura muestre por lo
menos aproximadamente la misma capacidad de resisten-
cia como un elemento de construccidn semi-conductor

25. con cierre de metal-cristal.

Una solucién especielmente sencilla y eficaz
de este cometido se logra si, segin la presente inveé
cidn, la carcasa de metal muestra en su interior por
lo menos una lémina de empaguetadura que, a ambos la-

30. dos, esté rodeada de resina sintética. Un efecto espe



sciglmente bueno se logra si, el ulterior desari?ollo

de la invencidén, todas las piezas que toman parte en
la empaquebtadura del elemento de construccibén semi-con
ductor estédn coaxialmente desarrolladas.

5. Ulteriores detalles de la invencién se descri
ben y explican con més detalle a base de dos elementos
de construccidén semi-conductores representados en el
dibujo, de los cuales uno representa el estado de la
téenicae indicado al prineipio.

10. Muestran:

Figura 1 un elemento de construceidn semi-con
ductor, conocido, en corte axial.

Figura 2 un elemento de mnstruceidn semi-con
ductor, segin la presente invencidén, en corte axial.

15, El elemento de construccién semi-conductor co
nocido segin la Figura 1 tiene una congtruccidén esen -
cialmente rotativo-simétrica, Con 4 se denomina el cis
tal semi-conductor, con'3 la carcasa de metal, con 2
el relleno de resina sintética y con 1 uno de los dos

0. electrodos. BL otro electrodo estd formado por la car—
casa de metal 3.

Existe ung tempergbura Tb bajo la cual las
fuerzas entre la carcasa de metal 3 ¥y el relleno de re
sina sintética 2 son minimas, Esta temperatura no esté

25; obligade a concordar con la"cemperatura de endurecimien
to de la resina sintética, ya que el endurecimiento es-
+t4 ligedo a una perdida de peso. Si ghors, partiendo de
la tempergtura To, se enfris el elemento semi~conductor,
entonces el rellenc de resina sintética 2 tiene la ten-

30. dencia, debido a su mayor coeficiente de dilatacién, de
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.contraerse més que la carcasa de metal 3. Ejerce por
lo tanto sobre la carcasa de metal 3 unas fuerszas de
contraceidn que conducen ficilmente a agrietamientos
en los lugares de contacto entre el metal y la resi -
na sintétice. A temperaturas superiores a To, por'el
contraric, se presentan fuerzas de dilatacidn que no
favorecen una formacidn de girietas.

Para lograr una mejor hermeticidad muestra
el elemento de construccidn semi-conductor de la pre-
gente invencidén segin Figura 2, que por lo deméis tiene
egencialmente la misma construccidn come el concecido
elemento semi-conductor de la Figura 1, las partes co-
rrespondientes estén indicadas con las mismas cifras
de. referencia, adicionslmente una lémina de empaqueta
dura 3a que es un componente de la ecarcasa de metal
3. La lémina de empaquetadura 3a estd dispuesta en po-
gicién coexial y divide la parte inferior del relleno
de resina sintética 2 en una parte exterior 2a y en
una parte interior 2b, La léming de empagquetadura 3a
tiene, en comparscién con estas partes 2a y 2b, un gro
gsor més reducido. AL variar la temperatura sigue por
lo tanbto la lémina de empaquetadura 3a la contraccién
o dilatacién de la carga de resins sintética 2, Consi
dersmos primersmente el caso de una dismimuecidn de la
temperatura en relacidn con To. Como la contraccidn de
la carga de resing sintética 2, debido al mayor coefi-
ciente de dilatacidn termica, es mayor que la conbtrac~
cién de la lémina de empaguetadura 3a, se empuja la 1%
mins de empaguetadurza 3a por ambos lados, de manera que

a temperaturas inferiores a To no es posible un arrancg
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do de la lémina de empaquetadura 3a.

Bn el caso de gumenter la temperabtura en re-
lacién con To se empuje la léming de empaquetadura 3a
desde dentro, debido a la mayor dilatecién de la car -
ga de resina sintética 2. Esta se desplaza por lo tan-
to més hacia fuera a como seria el caso sin la cargs
de resina sintética 2, Debido a la dilatacibén més re~
ducida de la lémina de empaquetadura 3a actia sin em~
bargo una fuerza de traccién entre la lémina de empe~
quetadura 3a y la parte exterior 2a de la carga de re
sina sintética 2. Esta fuerza de traccién es sin em -
barge muy reducids debido al menor grosor de pared de
la lémina de empaquetadura 3a, de manera que tembién
a temperaturas superiores a To se evita smpliemente un
arrancado de la léming de empaquetadura 3a.

NOTA

Descrita suficientemente la naturaleza del
invento asi como la manera de realizarlo en la précti-
ca, debe hacerse constar que las disposiciones anterior
mente indicadas son susceptibles de modificaciones de
detalle en cuanto no slteren su principio fundamental,
También se hace constar que ¢l invento corresponde a
una solicitud de patente presentada en Alemania, con
el mimero B 82575 VIIIc/2l g de 26 de junio de 1965,
acogiendose por lo tanto a los beneficios que conceden
los Convenios Intermacionales en vigor, siendo lo que
constitu&e la esencia del referido invento y por lo que
se solicita Patente de Invencién por 20 afios en Espaiia
sobre:" Perfeccionamientos en elementos semi~conducto~

res “,caracterizandose por lo siguiente:
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1l.~ Perfeccionamientos en elementos semi-con
ductores provisto de un cierre de metal-resina sinté-
tica, que se compone de une carcasa de metal abierta
hacis un lado y una carga o relleno de resina sintéti-
ca que estd colada en el lado abierto de la carcasd de
metal, caracterizados porque en el interior de la. car-
casa de metal sme monta por lo menos una limins de empg
guetadura que se rodea por ambos lados con resina sin-
tética.

2.- Perfeccionamiento segin la reivindica -
cién 1, caracterizado porque todas las piezmas que par
ticipan en la empaguetadura del elemento semi-conduc-
tor se disponen emn posicién coaxial. '

3.- "Perfeccionamientos en elementos semi-con
ductores, tal y como queda substancialmente descrito en
la presente memoria ¥ en los dibujos adjuntos,
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